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一种超薄抗静电LCD液晶显示屏

(57)摘要

本实用新型公开了一种超薄抗静电LCD液晶

显示屏，包括LCD显示屏主体，显示屏主体的最外

缘设有和伸出端连接的第一玻璃基板，第一玻璃

基板的内侧表面涂覆二氧化硅阻挡层，二氧化硅

阻挡层的内侧涂覆ITO层，ITO层的内侧均匀分布

若干TFT薄膜晶体管，且TFT薄膜晶体管的尾端均

粘结于晶体管基片上，晶体管基片粘结于第二玻

璃基板内侧，第二玻璃基板连接在显示屏外框后

端内侧；显示外框还设有电源线，电源线穿设显

示屏外框和第二玻璃基板与晶体管基片电连接；

本实用新型使得其内部静电通过静电阻抗器实

现消除，保证了LCD显示屏的安全，具有良好的抗

静电效果，适合推广使用。
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1.一种超薄抗静电LCD液晶显示屏，包括LCD显示屏主体，所述LCD显示屏主体固定设置

于显示屏外框(9)内，所述显示屏外框(9)左右两端及后端封闭，左右两端均垂直设有相向

的伸出端，所述伸出端包覆粘结LCD显示屏主体；其特征在于：所述显示屏主体的最外缘设

有和伸出端连接的第一玻璃基板(1)，所述第一玻璃基板(1)的内侧表面涂覆二氧化硅阻挡

层(2)，所述二氧化硅阻挡层(2)的内侧涂覆ITO层(3)，所述ITO层(3)的内侧均匀分布若干

TFT薄膜晶体管(4)，且所述TFT薄膜晶体管(4)的尾端均粘结于晶体管基片(10)上，所述晶

体管基片(10)粘结于第二玻璃基板(5)内侧，所述第二玻璃基板(5)连接在显示屏外框(9)

后端内侧；所述显示外框还设有电源线(7)，所述电源线(7)穿设显示屏外框(9)和第二玻璃

基板(5)与晶体管基片(10)电连接。

2.根据权利要求1所述的一种超薄抗静电LCD液晶显示屏，其特征在于：所述电源线(7)

内包覆有地线(6)，所述地线(6)的输入端和晶体管基片(10)电连接。

3.根据权利要求1所述的一种超薄抗静电LCD液晶显示屏，其特征在于：所述电源线(7)

和地线(6)的包覆处相邻侧分别设有相向的电源线静电尖端(11)和地线静电尖端(12)。

4.根据权利要求3所述的一种超薄抗静电LCD液晶显示屏，其特征在于：所述电源线静

电尖端(11)和地线静电尖端(12)之间连接有静电阻抗器(8)。

5.根据权利要求1所述的一种超薄抗静电LCD液晶显示屏，其特征在于：所述第一玻璃

基板(1)和第二玻璃基板(5)采用钠钙基基板玻璃或硅硼基基板玻璃。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 211014924 U

2



一种超薄抗静电LCD液晶显示屏

技术领域

[0001] 本实用新型涉显示屏，特别是涉及一种超薄抗静电LCD液晶显示屏。

背景技术

[0002] 静电是一种客观存在的自然现象，产生的方式多种，如接触、摩擦、电器间感应等。

静电具有长时间积累、高电压、低电量、小电流和作用时间短等特点，常常造成电子电器产

品运行不稳定，甚至损坏。显示屏的电磁环境较为复杂，静电放电的电磁场效应如电磁干扰

(EMI)及电磁兼容性(EMC)问题，以及成为一个迫切需要解决的问题。一方面，一些电阻率很

高的高分子材料的应用，使得静电能积累到很高的程度，另一方面，静电敏感材料(如固态

电子器件)的使用，使得静电的危害越来越突出，静电可以在不经意间将昂贵的电子器件击

穿，造成重大损失。在显示屏中，电场引起电场感应会在IC阻性线路间产生电位差，引起绝

缘体介质击穿，同时，器件上的电荷在电场中会被极化，从而产生电位差并向异性电荷放

电，形成双重放电或中和，从而导致显示屏的失效。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的不足，本实用新型提供一种超薄抗静电LCD液晶显示屏，能解

决背景技术中存在的技术缺陷。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种超薄抗静电LCD  液晶

显示屏，包括LCD显示屏主体，所述LCD显示屏主体固定设置于显示屏外框内，所述显示屏外

框左右两端及后端封闭，左右两端均垂直设有相向的伸出端，所述伸出端包覆粘结LCD显示

屏主体；所述显示屏主体的最外缘设有和伸出端连接的第一玻璃基板，所述第一玻璃基板

的内侧表面涂覆二氧化硅阻挡层，所述二氧化硅阻挡层的内侧涂覆ITO层，所述ITO层的内

侧均匀分布若干TFT薄膜晶体管，且所述TFT薄膜晶体管的尾端均粘结于晶体管基片上，所

述晶体管基片粘结于第二玻璃基板内侧，所述第二玻璃基板连接在显示屏外框后端内侧；

所述显示外框还设有电源线，所述电源线穿设显示屏外框和第二玻璃基板与晶体管基片电

连接。

[0005] 优选的，所述电源线内包覆有地线，所述地线的输入端和晶体管基片电连接。

[0006] 优选的，所述电源线和地线的包覆处响邻侧分别设有相向的电源线静电尖端和地

线静电尖端。

[0007] 优选的，所述电源线静电尖端和地线静电尖端之间连接有静电阻抗器。

[0008] 优选的，所述第一玻璃基片和第二玻璃几盘采用钠钙基基片玻璃或硅硼基基片玻

璃。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型能达到的有益效果是：本实用新型通过在显示屏主

体内部的TFT薄膜晶体管连接具有尖端放电结构的电源线，使得其内部静电通过静电阻抗

器实现消除，保证了LCD显示屏的安全，具有良好的抗静电效果，适合推广使用。
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附图说明

[0010] 图1为本实用新型所述显示屏主体的分层结构示意图；

[0011] 图2为本实用新型所述电源线和地线分布结构示意图；

[0012] 其中：1、第一玻璃基板；2、二氧化硅阻挡层；3、ITO层；4、TFT薄膜晶体管；5、第二玻

璃基板；6、地线；7、电源线；8、静电阻抗器；9、显示屏外框；10、晶体管基片；11、电源线静电

尖端；12、地线静电尖端。

具体实施方式

[0013] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下

面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型，但下述实施例仅仅为本实用新型的优选实施

例，并非全部。基于实施方式中的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下

所获得其它实施例，都属于本实用新型的保护范围。下述实施例中的实验方法，如无特殊说

明，均为常规方法，下述实施例中所用的材料、试剂等，如无特殊说明，均可从商业途径得

到。

[0014] 实施例1，请参照图1-2所示，本实用新型提供一种超薄抗静电LCD液晶显示屏，包

括LCD显示屏主体，LCD显示屏主体固定设置于显示屏外框9内，显示屏外框9左右两端及后

端封闭，左右两端均垂直设有相向的伸出端，伸出端包覆粘结LCD显示屏主体；显示屏主体

的最外缘设有和伸出端连接的第一玻璃基板1，第一玻璃基板1的内侧表面涂覆二氧化硅阻

挡层2，二氧化硅阻挡层2用以阻止第一基片玻璃上的钠离子向盒内液晶里扩散；二氧化硅

阻挡层2的内侧涂覆ITO  层3，ITO层3的内侧均匀分布若干TFT薄膜晶体管4，且TFT薄膜晶体

管4的尾端均粘结于晶体管基片10上，晶体管基片10粘结于第二玻璃基板5内侧，第二玻璃

基板5连接在显示屏外框9后端内侧；显示外框还设有电源线7，电源线  7穿设显示屏外框9

和第二玻璃基板5与晶体管基片10电连接。

[0015] 作为具体实施例之一，电源线7内包覆有地线6，地线6的输入端和晶体管基片10电

连接；电源线7和地线6的包覆处响邻侧分别设有相向的电源线7静电尖端和地线静电尖端

12；电源线7静电尖端和地线静电尖端12之间连接有静电阻抗器8；通过在电源线7内包覆地

线6，使得显示屏主体产生的内部静电通过地线6和地面之间形成静电通路，表面静电现象

发生在显示屏主体内部，保护显示屏安全；通过在内部设置具有尖端放电效果的电源线静

电尖端11和地线静电尖端12，使得其从显示屏主体内部逃逸的粒子静电从两个静电尖端溢

出，通过静电阻抗器8实现静电消除。

[0016] 作为具体实施例之一，第一玻璃基片和第二玻璃几盘采用钠钙基基片玻璃或硅硼

基基片玻璃。

[0017] 具体原理：本实用新型在使用时，将电源线7插入到市电插座内，开启显示屏主体

工作，其内部的ITO层3和TFT薄膜晶体管4通电工作产生液晶显示作用，当TFT薄膜晶体管4

在通电产生静电现象时，其晶体管基片10将静电通过电源线7内部的地线6和地面之间形成

静电通道，通过在电源线7和地线6的内侧包覆层之间采用尖端静电放电的结构设计，使得

其内部静电在两个尖端之间溢出，在溢出位置采用静电阻抗器8实现静电的消除，从而避免

显示屏主体内部静电现象的发生。

[0018] 本实用新型通过在显示屏主体内部的TFT薄膜晶体管连接具有尖端放电结构的电
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源线，使得其内部静电通过静电阻抗器实现消除，保证了LCD显示屏的安全，具有良好的抗

静电效果，适合推广使用。

[0019] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之

“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通

过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第

一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特

征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅

表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0020] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行

业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的仅为本实用新型的优选例，并不用来限制本实用新型，在不脱离本实用新型精神和范围

的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用

新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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图1

图2
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专利名称(译) 一种超薄抗静电LCD液晶显示屏

公开(公告)号 CN211014924U 公开(公告)日 2020-07-14

申请号 CN201922209937.0 申请日 2019-12-11

[标]发明人 季云飞
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发明人 季云飞
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摘要(译)

本实用新型公开了一种超薄抗静电LCD液晶显示屏，包括LCD显示屏主
体，显示屏主体的最外缘设有和伸出端连接的第一玻璃基板，第一玻璃
基板的内侧表面涂覆二氧化硅阻挡层，二氧化硅阻挡层的内侧涂覆ITO
层，ITO层的内侧均匀分布若干TFT薄膜晶体管，且TFT薄膜晶体管的尾
端均粘结于晶体管基片上，晶体管基片粘结于第二玻璃基板内侧，第二
玻璃基板连接在显示屏外框后端内侧；显示外框还设有电源线，电源线
穿设显示屏外框和第二玻璃基板与晶体管基片电连接；本实用新型使得
其内部静电通过静电阻抗器实现消除，保证了LCD显示屏的安全，具有
良好的抗静电效果，适合推广使用。
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